ATR-RTD, ATR-TC-RTD APAR

Glowicowe przetworniki temperatury
z funkcja rejestracji pomiarow

DANE TECHNICZNE
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PROGRAMOWANIE

W przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnat pradowy

= programowalne wejscie:

- ATR-TC-RTD: Pt100, Ni100, termoparowe i analogowe

- ATR-RTD: Pt100, Ni100, Pt1000

wyjscie pradowe 4--20 mA (2-przewodowe)

separacja galwaniczna wejscie / wyjscie (tylko ATR-TC-RTD)

typ wejscia, rodzaj podtaczenia, zakres przetwarzania i parametry
rejestracji konfigurowane przy pomocy programatora RFID lub
telefonu komdrkowego z NFC oraz zainstalowang darmowg aplikacja
Pixsys dla systemu Android

rejestracja mierzonej temperatury w wewnetrznej pamieci
nieulotnej (do 4000 pomiaréw - zapis w petli)

mozliwos¢ zobrazowania zapisanej temperatury na wykresie, dostep
poprzez programator lub telefon komdrkowy z NFCi systemem
Android

obudowa do montazu w gtowicy typu B

Programowanie z wykorzystaniem NFC

Sposob Zamawiania

ATR-RTD

ATR-TC-RTD

P ik moze byc sk przez prod w iu nalezy podac rodzaj wejscia, rodzaj

podfaczenia, zakres przetwarzania oraz inne parametry opisane w instrukgji obstugi (dostepna na www.apar.pl)

Wejscie (programowalne)

ATR-RTD  zakres pomiarowy zakres rezystandji
Pt1002,3,4 przewodowe  -200 ... +800 °C 18,5...378Q
Ni1002,3,4 przewodowe  -50...+170°C 69..223Q
Pt1000 2 przewodowe  -200 ... +-800 °C 185...3780Q
ATR-TC-RTD
Pt1002,3,4 przewodowe  -200 ... +800 °C 18,5..378Q
Ni1002,3,4 przewodowe -60 ... +180°C 9.2230Q

termopara K

-260 ... +1360°C

termopara S

-40.... +1760°C

termopara R

-40 ... +1760°C

termopara J

-200... +1200°C

termopara T

-260 ... +400°C

termopara N

-260... +1280°C

termopara B

+40 ... +1820°C

termoparaE  -260 ... +940°C
wejécie napieciowe  -10...+70mV
Wyjscie pradowe 4+20mA
Rozdzielczos¢ ATR-RTD  1pA
wyjicia ATR-TG-RTD  2pA
Separacja we/wy (tylko ATR-TC-RTD) 1kV AC

Sygnalizacja btedu

przy przekroczeniu ustawionego zakresu 5 °C

Wartosc sygnatu btedu

ustawiana 21,5 mA lub 3,8 mA

Zabezpieczenie wyjscia

maksymalny prad w petli ok. 30 mA

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej

4000 pomiaréw (pamie¢ nieulotna - zapis w petli)

Okres probkowania

ustawiany od 1do 36005

Filtracja przydzwigku

5060 Hz

Maksymalny btad przetwarzania

0,1% zakresu lub 0,2 °C (wartos¢ wigksza)

Btad EMI <0,5%

Rezystancja doprowadzen max. 20

Wspétczynnik temperaturowy <100 ppm

Czas probkowania 300 ms

(Czas narastania (10 - 90 %) ok. 600 ms

Zasilanie 6+32VDC

Stopien ochrony 1P20

Zgodnos¢z norma CE, EN 61000-4-4, EN 61000-6-2
Warunki pracy -40--85 °C, 30+-90 %RH (bez kondensacji)
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LISTWA ZACISKOWA

Pt100,Ni100, Pt1000* 2-p

Aplikacja Pixsys dla systemu Android

4-+-20mA

3 1 6--32Vdc
EDIT Mode WRITE Mode READ Mode @-4_ FEI:B

D 3 wire B 4 wire @-b_
[Jaama [V 215ma

4=20mA

e T e T 6+32Vdc
From 4mA to 20mA om 4mA to 20mA @_‘_ RTD
From '200” C To 600 . C O I 4_p

czerwon
Gain ! %  Offset 0 [& y

Send Email Configuration Pt1 00, N“ 00 3'p

& Send By Email

4--20mA
6--32Vdc

EDIT Mode WRITE Mode

14

RTD

D PT100 D Ni100 D PT1000

Searching RFID. j 4 wire

4+-20mA
6--32Vdc
[ 38ma [J215ma @—4—
Trend OFF

Fom 4 lma To (20 | ma *tylko ATR-RTD
From 4mA to 20mA From 4mA to 20mA X% tylko ATR-TC-RTD
From c To I_ c
From -200C to 800C From -200C to 800C
Calibration
' - DANE MONTAZOWE
Wymiary 045x23 mm
Mocowanie w gtowicy typu B
Temperature Trend N
800 Materiat obudowy  Nylon (PA99)
600
23mm
E a0 f
!
E 200
200 k 10k 15k 20k
Seconds

APAR - Biuro Handlowe, 05-090 Raszyn, ul. Gatczyriskiego 6
www.apar.pl tel. +48 22 101-27-31, +48 22 853-48-56 + email: automatyka@apar.pl


http://www.apar.pl

	Strona 1
	Strona 2

